
Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce bylo prozkoumat, zdali je možné použít novou 

metodu využívající elektrooptický Pockelsův jev ke studiu vnitřního elektrického pole 

v polovodičovém detektoru gama záření s koplanární mřížkou. Změřením elektrického pole 

detektoru s triviální geometrií kontaktů byl určen Pockelsův koeficient pro CdZnTe. Následně 

byl zjištěný Pockelsův koeficient použit pro vyhodnocení 2D vektorového pole u vzorků 

s netriviální geometrií kontaktů. Zmíněnou metodou se podařilo vyhodnotit intenzitu 

elektrického pole v téměř celém objemu detektorů s koplanární mřížkou.   
 


